Si Vir=Vou=Vwm, aleshores els dos transistors estan en saturacio. Per tant:

IDs(NMOS) = P;(Ves _VTn )2

By

lsp (PMOS) = Z(VSG _‘VTp‘)Z

A més, Ips=lsp

Per tant:

an(ves = Vi )2 = BZp(VSG _‘VTp‘)Z

Es adir:

Bn _ (Vse _‘VTp‘)z _ (VDD _VM _‘VTp‘)Z

B p (VGS - VT )2 (VM - VTn )2

(W/L)n _& By (VDD -V _‘VTp‘)z
(W/ L) K, Hn (VM -V, )2

p p

I les dades que necessitau, del model de 0.25um, son:

V1= -0.65V
V1= 0.65V
tn= 130 cm?/s
1= 100 cm?/s



